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低功耗人体红外线感应专用智能放大芯片 
                                             

專利 

专利号码:   

 台湾 : M455864   

          中国 : ZL201320099927.6 

     

              
  

概述 

TTY020 是一款低功耗人体红外线感应专用智能放大芯片,采用独有

的动态窗口侦测专利技术，具有暖机加速，超低功耗，外围零件少，灵敏

度高，工作稳定的特点，可广泛应用于各种需要进行人体红外线感应类产

品的专用智能放大芯片。 

特點 

 电压工作范围 2.4V ~ 5.5V。   

  典型工作电流, 无负载 = 25uA@VDD=3V。 

 提供暖机加速稳定时间功能10秒@VDD=3V。 

 暖机加速时间内 OUTN 输出为低电平。 

 动态窗口侦测,可提升抗噪声能力。 

 应用电路简单。 

 6 PIN 包装 (SOT23-6)。 

應用 

 人体感应 LED 球泡灯  

 人体感应 灯具 

 需增加PIR感应的系统 
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IC 脚位图 

           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

方块图 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Δ  : PIR 动态窗口      
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Pin 定义 

Pin No. Pad Name I/O Type Pad Description 

1 VDD P 电源正端 2.4 V ~ 5.5V 

2 VSS P  电源负端 

3 OP_P I 放大器 输入脚 正  

4 OP_N I 放大器 输入脚 负 

5 OP_O O_A  放大器 输出脚 

6 OUTN OD 讯号输出脚 Open Drain output(have no Diode protective 

circuit), active low 
 

 Pin Type 

   I           CMOS 输入 

   O_A        ANALOG 输出 

   OD         NMOS 输出, open drain output, have no diode protective circuit 

   P           电源 / 地 
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电气特性 
‧最大绝对额定值 

 

‧ DC/AC 特性：(测试条件为室温25℃) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

參數 符號 條件 值 單位t 

工作温度 TOP ─ -20 ~ +70 ℃ 

储存温度 TSTG ─ -50 ~ +125 ℃ 

电源电压 VDD Ta=25C VSS-0.3 ~ VSS+5.5 V 

输入电压 VIN Ta=25C VSS-0.3 ~ 

VDD+0.3 

V 

注：VSS 代表系统接地端 

参数 符号 测试条件 最小

值. 

典型

值 

最大

值 

单位 

工作电压 VDD  2.4 5.0 5.5 V 

系统振荡频率 Fosc Fosc=16Khz ± 15%  

@VDD=3.3V 

13.6 16.0 18.4 KHz 

暖机加速时间 SPT VDD=3.3V 8.5 10 11.5 秒 

工作电流 IOP VDD=3.3V 

 无负载 

 

  25 35  

uA 
    

输出口 Sink Current IOL VDD=3.3V, VOL=0.5V 

Pin : OUTN 
- 25 - mA 

输出口 OP_O Current IOL VDD=3.3V, VOP_O=1.5V - 250 - uA 

IOH VDD=3.3V, VOP_O=1.5V - 250 - uA 
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功能描述 

一、 提供一种封装 :  

SOT23-6 

 

二、 Power ON initial 

1、 在第一级 OP 当 Power On 提供暖机加速时间为 10 秒。 

2、 暖机时 OUTN 为低电平输出。 

 

三、 PIR信号触发判定 

 
 

Note: 

1.放大后的信号，只要超出动态窗口，OUTN就输出低电平，否则为高阻抗状态 

    2. OUTN 信号输出 debounce 8mS. 
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应用线路图 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note:  

 (1).R1=47K建议值，可以47K~300K间选择，阻值越大，PIR Sensor的静态电流越小 

    (2).R3=2M最多不要超过3M，可视灵敏度要求进行选择，阻值越大增益越高 

(3).R2 < 1~50k , 可视灵敏度要求进行选择，阻值越小增益越高 

(4).C3=68nF~100nF,具有低通选频作用，<10Hz的信号才进行放大，F=1/(2πRC) 

(5).C2=10uF~47uF,滤直流电容，宜选用漏电小的瓷片电容，不推荐用漏电大的电解

电容，同时具有高通选频作用，>0.1Hz的信号才进行放大，F=1/(2πRC) 

(6).C1=10uF，电源退耦电容 

(7).OP_P  DC电压=0.7V,取决于PIR Sensor规格，一般在0.4V~1.1V间，PIR Sensor

推荐使用S端电压一致性较高的器件 

(8).OP_O 电压超出 PIR Δ动态窗口, OUTN即输出 LOW 电平, 否则为高阻抗 

(9).此电路对电源稳定性有一定要求，外部需用LDO稳压到2.4V~5V，且联机要尽可

能短 

(10).OUTN为开漏输出，可直接连接到MCU I/O( MCU需要内置或外置上拉电阻 

51KΩ~300KΩ)，请勿直接驱动LED等大电流的负载 

(11). OUTN 信号输出 debounce 8mS. 
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应用实例 
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与 LM324 比较 

LM324构建的PIR信号放大线路，周边零件复杂，每增加一颗零件，就增加一份风

险，PCB板上走线越多，由此带来的干扰也越大，越不利于稳定性，TTY020信号

放大部分，仅4个外接电阻电容组件，可大幅降低由外围零件故障所带来的风险，

及PCB面积也可做到极小，避免外部干扰，提高电路长期工作的稳定性。 

 

 

 

深圳市普恩科技有限公司 
SHENZHEN SALENS TECHNOLOGY CO.,LTD



TTY020 
                

 

            

 

2016/01/26                                   Page 9 of 9                           Version: 1.2 

 

封装信息 

SOT23-6  

 

 

订购信息 

a. 封装型号 :  TTY020-CA6 

b. 芯片型号 :    __ 

c. 晶圆型号 :   --- 

 

修订记录 

1. 2013/11/05  - 原始版本：V_1.0 

2. 2014/06/10  - 修訂版本:  V_1.1 

3. 2016/01/26  - 修訂版本:  V_1.2 
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TTY020修正版本说明 
 
 
目前针对 TTY020 的反应问题,为修正 SPEC &客户设计时相关阻值建议方案!! 

            -----可请 PASS 需要的客户&能让产品更加稳定!! 
1.      此次 spec 修改将 C3电容 范围 改为 68nF ~100nF (原 spec: C3= 22nF~100nF) 
2.      实验 C3电容影响感测距离, 实验如下: 

(1)   VDD=3.3V (电池 4.5V经 3.3V regulator提供) 

(2)   R3=2M, R2=10K, C2=22uF  

(3)   测试环境温度 15.x℃～16.x℃, 测试地点 : 公司总机前走廊 

PCB(TT demo ) C3 电容 测距 Note 
PCB_A 10nF 10.8m (24格地砖) 10nF :  应用值 

68nF 9.5m (21格地砖)   
PCB_B 10nF 12.2m (27格地砖)   

68nF 10.8m (24格地砖)   
            结论 : C3电容由 10nF 改为 68nF 感测距离差约 15% , 
                                        由原 spec 22nF 改为 68nF 感测距离差应小于 15% 
  

4.      温度实验 : 
(1)   VDD=3.3V (电池 6V经 3.3V regulator提供) 

              (2) OPP 电压输入由 VDD分压 0.69V提供 
              (3) R3=3M, R2=10K, C3=68nF, C2=10uF  
              (4) IC 取之前处理 N10415 客需, 实验库存 IC NO1. (较容易出现误触发 IC) 

              (5) 温度实验范围 -30℃～80℃, 以 5℃ 为 step 每 1温度实验 20分钟, 

     OUTN pull-high 100K, 以 scope 量测判断是否有误触发 

             结论 : 在 - 30℃～80℃ 没有误触发, 功能正常。 

  

 


